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Currently the study of solar cells based on perovskites (PSC) has increased significantly,
based on the results obtained in recent years, going from an efficiency of 4
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Obtener semiconductores magnéticos diluidos que se mantengan operativos a temperatu-
ra ambiente, tiene como principal interés el desarrollo de dispositivos espintrénicos. Trabajos
reportados recientemente muestran que en algunos sistemas, el orden magnético observado
no es propiedad exclusiva de un dopante magnético, sino que hay una importante contribucién
intrinseca del defecto que éste produce en la estructura del semiconductor. En determina-
dos sistemas, se ha observado que el dopaje con dtomos que poseen capas p parcialmente
ocupadas (elementos no magnéticos), ofrece las condiciones energéticas necesarias para es-
tabilizar una configuracién de espin local no nulo. En este trabajo presentaremos resultados
predictivos sobre la estructura electrénica del SnS puro y dopado con aluminio. Se estudiaron
diferentes estructuras cristalograficas del SnS, analizando la eventual formacién de momen-
to magnético local, las condiciones para que haya interaccidn entre éstos, y su dependencia
con la concentracién de portadores de carga. Los resultados fueron obtenidos mediante la
teoria de la funcional densidad, utilizando un esquema basado en pseudopotenciales, y con-
siderando la funcional de intercambio-correlacién descrita por la aproximacién del gradiente
generalizado (GGA), dentro de formalismo de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE).
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Los vidrios calcogenuros se encuentran entre los materiales promisorios para la fabricacién
de memorias no voldtiles. Estos materiales presentan el fendmeno de realizar un cambio
de fase inducido por un pulso eléctrico y pasar de una estructura amorfa a una cristalina
disminuyendo en varios érdenes de magnitud su resistencia eléctrica (phase change materials,
PCM). Este proceso puede revertirse volviendo al estado amorfo y permitiendo asf el ciclado
de la memoria.
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